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 Разработанный еще в конце 50-х годов мощный тиристор благодаря своим свойствам

длительное время соответствует требованиям технического прогресса. Возможности

тиристора как переключающего прибора в то время соответствовали номинальной

мощности порядка нескольких сотен ватт, а современные тиристоры имеют мощность

переключения порядка мегаватта. Затем по мере совершенствования технологии

производства монокристаллического кремния появились специальные, так называемые

запираемые тиристоры, фототиристоры и сравнительно недавно разработанные

управляемые полем тиристоры или тиристоры со статической индукцией. 

 В книге наряду с вопросами проектирования базового варианта тиристора

рассматриваются также особенности проектирования специальных видов тиристоров,

начиная от выбора исходного кремния и кончая герметизацией прибора. 

 В гл. 1 изложены общие представления о тиристоре, позволяющие читателю войти в курс

дела. В гл. 2 на основе физических представлений обсуждаются различные режимы работы

приборов. Следует отметить, что для понимания принципа действия тиристора требуется

определенный уровень знаний основ физики полупроводников. 

 Глава 3 включает в себя детальный расчет базовой конструкции тиристора, причем

излагаются такие этапы проектирования, как выбор кремния, выбор времени жизни

неосновных носителей заряда, расчет вертикальной структуры, катодных эмиттерных

шунтов и проектирование управляющего электрода тиристора. 

 В гл. 4 приводятся специальные требования к новейшим типам тиристоров, включая

тиристоры с комбинированным выключением, асимметричные, запираемые, с обратной

проводимостью и фототиристоры. Главу завершают разделы, посвященные тиристорам

управляемым полем, триакам и новым интегральным приборам на основе базовой

конструкции тиристора и МОП-транзистора. 

 В процедуре проектирования мощных тиристоров невозможно отделить расчет

монокристаллической структуры от проектирования технологии изготовления. В гл. 5

рассматриваются технологические процессы, используемые при изготовлении тиристоров,

такие как диффузия, регулирование времени жизни, металлизация и пассивация переходов.

Глава 6 посвящена вопросам теплового и механического проектирования тиристоров. 

 Материал, представленный в книге, получен на основании не только моего практического

опыта проектирования мощных тиристоров, но также и опыта моих коллег. В этом

отношении я обязан многим специалистам по фирме Marconi Electronic Devices, которые

помогали мне в работе над книгой. Особенно я благодарен Ральфу Кнотту за его дружеские

критические замечания к рукописи. 

 И, наконец, я признателен руководству компании Marconi Electronic Devices Ltd и

отделению компании General Electric в Великобритании за разрешение опубликовать эту

книгу. 

 П. Тейлор 
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